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・芝墮坪否，壓短嗤嚠御議秤趨和嗤辛嬬個序才延厚，萩嚠參疎盾。

辛需高勧湖匂

高窮屈自砿侏　BCS1210A1狼双

TDK 辛需高勧湖匂頁壓横詮児医貧聞喘掲唱壕磯擬悶恬葎鞭高圷周

議高勧湖匂，頁匯嶽聞喘阻院弔壕磯擬悶議窮送奐吩窮揃坪崔侏高

僥 IC 恢瞳。

恷癖喘噐恬葎⑪幣匂吉序佩徭強距高扮議孚業勧湖匂。

蒙泣

●BCS1210A1HE/1210A1LE葎階院侏（搾業葎0.3mm參和）恢瞳。

●斤辛需高糟囃醤嗤互湖業，醤嗤俊除扉凛篇状湖業議蛍高湖業蒙

來。

●斤碕翌㌔糟囃叱窄短嗤湖業，涙俶聞喘碕翌㌔孳僅喘議高僥陀襖

匂（聞喘匯違唱悶壕磯擬悶議鞭高圷周俶勣聞喘高僥陀襖匂）。

●寡喘1210樫雁議階弌侏撃廾，頁斤哘涙忍勣箔、宥狛左練指送序

佩薮廾議燕中薮廾廨喘恢瞳。

●葎RoHS峺綜斤哘恢瞳。

喘余

●LCD，嗤字EL吉光嶽⑪幣匂議徭強疏業陣崙喘孚業勧湖匂

●返字議梓囚孚苧吉徭強疏菊陣崙喘孚業勧湖匂

●父№字，方鷹㌢字吉議鮫中疏業陣崙喘孚業勧湖匂

●酒叟孚業柴吉議巓律高㌔殊霞喘孚業勧湖匂

●喘噐凪麿宥狛匯違孚業殊霞序佩議疏業霞楚才陣崙

侘彜・樫雁

BCS1210A1HE/BCS1210A1LE BCS1210A1HD/BCS1210A1LD

窮揃夕

RoHS峺綜斤哘恢瞳
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● RoHS 峺綜議斤哘：燕幣茅阻卆象 EU Directive 2002/95/EC 窒茅議喘余岻翌，隆聞喘忍，鑽，康，鎗勺候式蒙協粤狼佃伴質 PBB，PBDE 吉。
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窮賑蒙來

●霞協梁業：25°C
∗1 霞協高坿葎易弼哽高菊（弼梁 4200K）
∗2 炎彈峙

窮賑蒙來箭

補竃窮送蒙來

BCS1210LD/BCS1210LE BCS1210HD/BCS1210HE

霞楚窮揃

霞協梁業：25°C

㍻朕 BCS1210A1HE BCS1210A1LE BCS1210A1HD BCS1210A1LD

補竃窮送
[100Lux∗1 VDD=3V]
(µA)

min.∗2 18.0 2.3 18.0 2.3
typ.∗2 24.0 3.0 24.0 3.0
max.∗2 30.0 3.8 30.0 3.8

補竃窮送
[1000Lux∗1 VDD=3V]
(µA)

min.∗2 180.0 22.5 180.0 22.5
typ.∗2 240.0 30.0 240.0 30.0
max.∗2 300.0 37.5 300.0 37.5

圧窮送
[0Lux VDD=3V](nA)

10max. 4max. 10max. 4max.

垢恬窮儿
(V)

5 5 5 5

湖業襖海袈律
(nm)

350 to 750 350 to 750 350 to 750 350 to 750

桁峙湖業襖海
(nm)

580±20 580±20 580±20 580±20

垢恬梁業袈律
(°C)

–20 to +85 –20 to +85 –20 to +85 –20 to +85

隠贋梁業袈律
(°C)

–40 to +85 –40 to +85 –40 to +85 –40 to +85

樫雁 (mm) 1.2× 1.0× 0.3t 1.2× 1.0× 0.3t 1.2× 1.0× 0.6t 1.2× 1.0× 0.6t
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補竃窮儿蒙來

BCS1210LD/BCS1210LE BCS1210HD/BCS1210HE

霞楚窮揃

霞協梁業：25°C

蛍高湖業蒙來 補竃窮送議高坿卆正來

（易潟菊）/（哽高菊）
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補竃窮送議梁業卆正來（VDD=3V） 補竃窮送議叔業卆正來

高㍊哘蒙來

BCS1210LD/BCS1210LE

襖侘

BCS1210HD/BCS1210AHE

霞楚窮揃
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